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BYV 92/...(R)
BYV_92/.
Schnelle "soft recovery" = A K
SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODEN
mit niedriger Durchlalspannung
BYV 92/...R
A K
Dauergrenzstrom beli 'G 3 100"c lr I 35 A
_—
bei ‘G m 125°C ]r v " 20 A
Hichstzulissiger Durchlafstrom=Mittelvert
bei rechteckfirmigem Stromverlauf, ?r = 0,5
; < o
bei 'G = !ﬁ'ﬂ 1r av = 40 A
bei 'G = 125 C 1' v - 19 A
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrapannung Ul AN" 200 / 300 / 400 ¥
Durchlaspannung bei [r =35 A B = 100%c Uy 4 1,08 ¥
Sperrverzigerungszeit 5
beim Umschalten vom I_ = 1 A auf U, = 30 ¥ t 4 100 ns
F ] rr
#153
[aa¥ 11 1
o a0 L]
ABMESSUNGEN in mm | .=
| 1
i f
GehBuse: JEDEC DO-5 _l |
BYV #2/...t Katode am Gehliuse | |
BYV 02/...Rt Anode am Gehiuse ! i 53:
Die Gleichrichterdioden werden | I
mit Zahnscheibe und Mutter ge- E' R B E |
liefert. . 5 man
. ' Z ey 3
Filr isolierten Einbau siehen ) i i
Zubehdrteile 56 264 A zur . 1 ns
Verfligung. | | %7
SwiT [ 1k - 28 UNF *
vi T ONLE

[ =]
L=
L

GEWICHT

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



h 1

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability

OEM: Valvo Silicon Diode BYV92/200R Datasheet
BYV 92/...(R)
SPANNUNGSGRENZWERTE BYV 92/200(R) JOE{I} 100{!}
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannung: UI RN"™ 200 300 400 W
Hichstzulissige Gleichsperrspannung: l} EI - 200 300 400 W
STROMGRENZWERTE
Hichstzulissiger Durchlafstrom=-Mittelwert,
' € o
Rechteckbetrieb mit ?T = 0,5, bei 'G = FSnE: lP AV = 40
be i IG = 125 C: lF AV = 16
) . €
Sinusbetrieb, bei 8 = IO(‘.':C: Tp v = s
bei *G m 125 C: IF AV = 20
Hichstzulissiger
Effektivwert des DurchlalBstromes: ]F s = 55 A
Hichstzulissiger periodischer Spitzenstromg lr 'R B S00 A
Stofstrom-Grenzwert, o
50 Hz - Sinus-Halbwelle, bei & = 150 C: I = 500 A
J FSM
Grenzlast-Integral, ¢t = 10 ms: j.]Jdt = 1250 lzl
THERMISCHE wund MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzulissige Sperrschichttemperatur: ‘J = 150 “c
Lagerungs temperaturbereich: ‘5 = =58...4150 °c
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gewindestutzeng nth G = 1,0 lfi
gwischen Gewindestutzen und Kihlk@rper,
ohne Wirmeleitpaste: “uh G/K = ' K/w
mit Wirmeleitpaste: th G/K = ' KE/W
Impul s=-Wirmewiderstand, lp = | ms: zlh G = 0,2 K/w
Drehmoment=Bereich bei Befestigung: HD = 1,7...2,5 Nm
(17...25 kp cm)
Max. Bohrungs-Durchmesser im Kihlblech: ') = 6,5 mEm
lj aus Grilnden thermischer Stabilitit bed Hl 5 6 K/W und i 1IB°E
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DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei [F = 35 A, '.,l = I[IO“C:
bei I, = 100 A, &; = 25°C:
Sperrstrom bei U und & = 1ﬂnnl:|

R max J

DYNAMISCHE E[GENSCHAFTEN

Sperrverzigerungszeit y
beim Umschalten von I_ = 1 A auf U, = 30 V
mit -dI /dt = 50 A/us bei 8, = 25°0s

Sperrverzugs ladung
beim Umschalten von I, = 2 A auf U 4 an v
mit -d[P,r'dt = 20 Afps bei 8, = Eﬂug:

hﬂ?rmllflthhlndlihril des Ausriumstromes
beim Umschalten vom I_ = 1 A auf U E a0 v
) F i
mit -dlr,."d; = 2 Afus bei 8, = 25°C:

e

Datasheet

BYV 92/...(R)

Up < 1,08
Up < 1,4

Iy < 1,5 mA
l”_ L4 100 ns
Qg ¢ 100 nAs
|dlnfdt| < 5  Afus
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BYV 92/...(R)
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BYV 92/...(R)
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BYV 92/...(R)
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